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深 圳 市 尊 智 知 识 产 权 咨 询 有 限 公 司

Shenzhen Zunzhi Intellectual Property Consulting Co. Ltd

专利技术揭露书
	一、发明名称
	

	二、发明的相关记录数据

	完成时间
	年  月  日
	是否曾参考其它公开技术   □是(请务必填写第七项)   □否

	开发档案
	原开发的记录、说明或图式记载于编号第________册至第_________册中，目前存放于_________________

	发明人及共同发明人对本发明记录于下列之工作记录簿（请复印并附送相关数据）

	姓名
	工作记录薄编号
	页数

	1        
	
	

	2      
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	三、发明背景暨习知技术说明

	请说明本发明的技术背景，解释本发明相应的习知技术，并指出该习知技术的缺陷。(需补充资料时，请另纸附上)


	四、技术内容揭露

	请说明本发明之创作特征，并从不同角度（如结构、功能、制程、成本等）解释本发明之进步性。若为软件发明，请提供相关数据流程图、方块图等，并对照流程图进行说明。请说明本发明相对于习知技术之进步性，并介绍本发明是如何克服习知技术缺陷并实现其优点。 (需补充资料时，请另纸附上)


	五、检测和实验验证

	请列出本发明已进行的检测和实验验证（并附送相关文件），如无检测或实验验证，请说明原因。

	六、应用领域

	请列举本发明已知和潜在的技术/产品应用领域及其应用方式。（需补充资料时，请另纸附上）


	七、已公开的信息 

	请列出本发明有关的已公开信息（如杂志、文摘、学术会议、论文等）及本发明公开过的所有客户名称及文件，并请附上相关数据。若本发明即将于一年内公开、出版、发表、送样，亦请在此说明。


	八、引证资料

	除专利申请表中所列之附件外，请列出与本发明相关之参考资料及文献，如学术报告、论文、技术报告等，并请附送复印件。（需补充资料时，请另纸附上）


	九、其它说明

	除以上数据外，如有其它相关信息，请加以说明。


	发明人签名：
1.                                   2.                   
3.                                   4.                   
5.                                   6.                   

见证人：                             

日　期：                             

技术揭露人：                               E-mail:               

联络电话/分机：                      



附件一
第一图
第二图
第三图
附件二
地址：深圳市南山区科技园深南花园A区401              电话：0755-26503277  传真：0755-26503295

